
Samsung M425R4GA3BB0-CQK memory module

 

Artikel 134228
Herstellernummer M425R4GA3BB0-CQK
EAN 5059902031204
Samsung

  

Zusammenfassung

Samsung M425R4GA3BB0-CQK, 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4800 MHz, 262-pin SO-DIMM

Samsung M425R4GA3BB0-CQK. Komponente für: Laptop, Speicherkapazität: 32 GB, Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 32 GB,
Interner Speichertyp: DDR5, Speichertaktfrequenz: 4800 MHz, Memory Formfaktor: 262-pin SO-DIMM, CAS Latenz: 40

 

Merkmale

  

Sonstige Funktionen

Chiporganisation 2Rx8

 

Merkmale

Gepufferter Speichertyp Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz 40
Speicherkapazität 32 GB
Speicherlayout (Module x Größe) 1 x 32 GB
Interner Speichertyp DDR5
Speichertaktfrequenz 4800 MHz
Komponente für Laptop
Memory Formfaktor 262-pin SO-DIMM
ECC Nein
Speicherspannung 1.1 V
Modulkonfiguration 2048M x 8

 

  Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.  
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